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概要                                   

超高速 trrに特化した FRDを、大電流パッケージで
ある TO-3PFに組み込みました。 
高温動作時の高速性を維持しながら、低 VFを両立
しています。 
 

パッケージ                                   
(TO-3PF 3pin) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アプリケーション                      

・ DC-DCコンバータ 

・ 大電流2次側整流器 

・ その他、高周波整流回路 

 

 

主要スペック                              

項目 記号 単位 定格 条件 

ピーク繰り返し逆電圧 VRM V 200  

順方向降下電圧 VF V 1.05 IF=10A 

平均順電流 IF(AV) A 20  

逆方向回復時間 trr ns 30  
 

特長                                  

・ 超高速FRD 

・ 高温時の高速性と低VFを両立 

・ 大電流パッケージによる優れた放熱性 

・ フルモールドパッケージによる優れた絶縁性 

 

 

   代 表 特 性   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VF-IF, VR-IRは,一素子当たりの特性を示す。 
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 絶対最大定格 

No. 項 目     記号 単位 定 格     条 件     

1 ピーク非繰返し逆電圧  VRSM V 200  

2 ピーク繰返し逆電圧 VRM V 200  

3 平均順電流 IF(AV) A 20  
 

4 サージ順電流 IFSM A 150 10msec.正弦半波単発 
Half sinewave, one shot 

5 I2t限界値 I2t A2s 112.5 1msec≦t≦10msec 

6 接合部温度 Tj ℃ -40～+150  

7 保存温度 Tstg ℃ -40～+150  

No.1,2,4,5は一素子当たりの定格を示す。 
 
 
 

 電気的特性(周囲温度： 特に指定の無い場合は 25℃とする) 

No. 項 目     記号 単位 特 性     条 件     

1 順方向降下電圧 VF V  1.05 max. IF=10A 

2 逆方向漏れ電流 IR uA  50 max. VR=VRM 

3 高温逆方向漏れ電流 H･IR mA  30 max. VR=VRM, Tj=150℃ 

4 逆方向回復時間 
trr1 ns 30 max. IF= IRP=500mA, 90%回復点 

Tj=25℃, 90% Recovery point 

trr2 ns 25 max. IF=500mA,IRP=1A,75%回復点 
Tj=25℃, 75% Recovery point 

5 熱抵抗 Rth(j-l) ℃/W  2.0 max. 接合部－裏面取付け穴周辺部 

No.1,2,3,4は一素子当たりの特性を示す。 
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ケース温度 Tc (℃)―平均順電流 
                  Tc － IF(AV)          VR=200(V) 
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 外形図(mm) 
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